DIODY IMPULSOWE
% BAYP94, BAYP94A, BAYPY5, BAYP95A

Diody krzemowe epiplanarne sg przeznaczone do stoso-
wania w ukladach impulsowych i przelgczajacych o bar-
dzo - duzej szybko$ci oraz innych zastosowaniach profe-
sjonalnych.
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Obudowa szklana DO35(CE02)

- DANE TECHNICZNE

Dopuszezalne wartosci paramefrow eksploatacyjnych

BAYP-
’ -94 -95 -94A
-95A
Napiecie wsteczne Ur 25 50 30 \'
Szczytowe napiecie
wsteczne Ugrm 35 75 40 v
2 Sredni prad wypro- : '
©  stowany I, 150 mA
Prad przewodzenia I 200 mA
Szezytowy. prad prze-
wodzenia Irm 450 mA
Niepowtarzalny szczy-
towy prad prze-
wodzenia Irsm 2000 ° mA
Moc calkowita Piot 500 mwW
Temperatura zlgcza t; 473 K (200°C)
Zakres temperatury
skladowania tstg 208...473 K (—65...+200°C)

Dioda BAYP95

Parametry statyczne; tq,, = 298 K (25°C)

min. typ. maks.
Prad wsteczny

przy Up =50V Ir —-— 8 50 nA
Napiegcie przebicia

przy Ir = 5pA U sr) 75 100 — Vv
Napiecie przewodzenia

przy Ir = 0,1 mA Ur — 0,5 -V

Ir =20 mA — 0,76 — \'%

Ir =50 mA — 0,84 1 \Y
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Parametry dynamiczne; tomp = 298 K (25°C)

Czas przelgczania min. typ. maks.
przy Ir = 10 mA;
UR =6 V;
irr =1 mA;
Ry =100Q trr — 1,2 2
przy Ir = 10 mA;
Ipm = 10 mA;
ir =1mMA — —_— 4
Pojemnoéé diody
przy f = 1MHz;
Ug=0V C, b 1 2

Dioda BAYP95A
Parametry statyczne; tomp = 298 K (257C)

Prad wsteczny

przy Ur =50V In _ 10 50
Napigcie przebicia

przy Ir =5pA Usnr 75 100 -
Napiegcie przewodzenia

przy Ir = 0,1 mA Ur — 0,52 —

Ir =10 mA 07 076 081

Parametry dynamiczne; tomp = 298 K (25°C)
Czas przelaczania !

przy Ir = 10 mA;

Ur=86V,;

irr =1 mA,

Ry =100Q trr — 1,2 2

przy Ir = 10 mA;

Irm = 10 mA;

irr = 1 mA trr —_ — 4
Pojemno$é diody

przy f = 1MHz;

Ur=0V / C, —_ 1 2

!

Dioda BAYPH
Parameiry statyczne; tomp, = 298 K (25°C)

Prad wsteczny

przy Ur =25V In - 5 100
Napiecie przebicia

przy In =15 p.A U(RB) 35 55 band
Napiecie przewodzenia Up

przy Ir = 0,1 mA — 0,52 —

Ip = 20 mA — 0,8 —

Ir =30mA — 084 1
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Parametry dynainiczne; vamb = 298 K (25°C)

Czas przelgczania min. - typ.
przy Ir =10 mA;
UR =6 V;
irr =1 mA;
Ry =100Q trr — 1,2 9
przy Ir = 10 mA,;
Irm = 10 mA;
irr = 1 mMA trr _ —_ 4
Pojemno$¢ diody -
przy f = 1MHz;~ .
Ur=0V o — — 4

Dioda BAYPY94A

Parametry statyczne; tamp = 298 K (25°C)
|~
Prad wsteczny
przy Ug =30V Ir — 5 50
Napiecie przebicia
przy Ir=5 }LA U(ER) 40 60 —_

maks.

ns

ns

.pF

nA

min. typ.
Napiecie przewodzenia Ur
przy Ir = 0,1 mA — 0,52
Ip = 2mA 0,62 0,66

Parametry dynamiczne; tomy = 298 K (25°C)

Czas przelgczania

przy Ir = 10 mA;

Ur=6 v;

irr = 1mA,

Ry, =100Q trr — 1,2

przy Ir = 10 mA;

Irm = 10 mA,;

irr =1mA . — —
Pojemno$¢ diody

przy f =-1 MHz;

Upr=0V Cr — —

maks.
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